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摘要(译)

本发明提供一种图案化垂直取向（PVA）像素电极，包括：设置在TFT
阵列基板上的“”或“”形状的第一电极;第二电极，其形状为“”或“”形状，对
应于第一电极并设置在CF基板上，其中第一电极和/或第二电极包括长度
不等的ITO狭缝，它们设置在条纹之间。第一电极和第二电极，用于改善
像素的显示质量。本发明还提供一种液晶显示（LCD）装置。 PVA像素
电极和使用其的LCD装置可以提高像素的透射率和显示质量。
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